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摘要(译)

本公开提供了一种OLED显示器的制造方法和OLED显示器。 在准备该制
造方法的OLED发光层之前，分别在TFT基板的多个像素区域中印刷液体
导电材料并干燥以去除溶剂，从而获得平坦的导电层。 一起将导电层和
TFT基板上的像素电极用作阳极结构，然后在TFT基板的多个像素区域中
的每一个上印刷液态OLED发光材料并干燥以在导电体上形成OLED发光
层 层。 由于导电层的表面平坦，因此通过在导电层上印刷获得的OLED
发光层的厚度均匀，从而获得的OLED显示器均匀地发光，从而有效地提
高了OLED显示器的显示效果。
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